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Esta invencidn se relaciona con la electrofo-

tografia y con composiciones, elementos y estructuras fo-

tocunductivas (tiles en la electrofotografia. Ademds,
esta invencidn se relaciona con el modo de proveer nue-
vas composiciones electrofotogréficas con métodos ﬁér&
su preparacidn y uso,

Los procedimientos y técnicas electrofotogri-

3

ficas se han descrito extensamente en patentes y en otros:

escritos, por ejemplo, en las patsntes norteamericanas
2.221.7763 2.277.013; 2.297.691; 2,357.809; 2.551.582;
2,825,814; 2.833.648; 3.220,324; 3.220.831; 3,220,832 y
muchas otras. Generalmente, cstos procedimientos tiénen
en comln los pasos de emplear un elemento fotocondnstive
normalmente aislador que es preparado para responder a
la exposicidn, coma de una imagen, con irradiacién eiec-
tromagnética formando una imagen latente de carpga elec-
trostdtica, Después, es posible emplear una variedad de

operaciones, ahora bien conocidas, para producir un re-

gistro permanente de la imagsen.

‘Un tipo de estructura o elemento aislador fotoconducti-

vo que se presta especialmente en la electrofotografia,
utiliza una composicidén conteniendoc un material foto-
conductivo aislador dispersado en un matsrial resinoso.
Generalmente, se pueds producir un elemento unitario

gelectrofotogréfico en una estructura de tipo multicapa,

revistiendo una capa de la composicidn fotoconductiva so-

bre un soporte pelicular previamente sobrerrevestido con
una capa de material conductor a la composicidn foto=-
conductiva se puede revestir directamente sobre un so-

porte conductor de metal u otro material conductor con-
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' veniente, Estas composiciones Fotoconductivas han mos-

trado mejor rapideéz y/o. sensibilidad espsctral, as{ co-
mo otras caracteristicas electrofotogrdficas convenien-
tes cuando unc o mds materiales fotosensibilizadores o

aditivos son afiadidos a la composicidn fotoconductiva,-

Los aditivos tipicos de esta (ltima clase se divulgaron
en las patentes norteamericanas 3,250.615, 3»141.7§U5;
2,987,395, Generalmente, los aditivos fotosensibles en
las composiciones fotoconductivas son usados para efac-
tuar un cambio de sensibilidad o rapidez de un sistems
particular fotoconductor y/o un cambio en las caracté-

risticas de su sensibilidad espectral, Estos aditivos.

pueden realzar la sensibilidad de un elemento a la irra-

diacidn de una longitud de onda particular o de une -ec-
cala amplia de longitudes de onda, si se desea. El meé
canismo de tal sensibilizacidn ahora no se comprende
completamente. Sin embargo, el fendmeno es sumamente
Gtil, La importancia de estos efectos es evidente en
vista de las extensas investigaciones que se sstén ha-

ciendo actualmente para encontrar composiciones y com-

puestos que sean capaces de fotosensibilizar composicio-

nes fotoconductives del modo descrito,.

Generalmente, la conveniencia de un cambio en
las propiedades electrofotogrédficas depende del uso
final a que se dsstina el elemento fotoconductivo, Por
ejemplo, en las aplicaciones de copiar documentos, le
sensibilidad espectral electrofotogrdfica del fotocon-
ductor debe ser capaz de reproducir la gran escala de

colores que normalmente se encuentra en ese uso, Si la

reaccidn del fotoconductor no llega a esta norma de disefioy
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es muy conveniente que la reaccidn espectral de la com-

posicidn se pueda alterar mediante la esdicidn de aditi- !

v+ o g i i ma ot e g A

vos a la composicidn, Asimisma, hay varias aplicaciones

que requieren esnecificamente otras caracteristicas, co-

5 mo la habilidad dsl elemento de aceptar un potenciél'gl-
to en la superficie, y mostrar una desintegracidn baja
en la oscuridad de la carga eléctrica. También es con=-

4w

veniente que el elemento fotoconductivo presente gran

rapidez en el hombro y pie de la curva caracteristiecdy !

10 | un residuo bajo de potencial despuds de la exposicidny

y resistencia a la fatiga., La sensibilizacidn de muchas

composiciones fotoconductivas mediante la adicién de

ciertos colorantes escogidos de un gran ndmero de solo-

rantes conocidos actualmente, se ha usado hasta ahora
15 | generalmente para proveer una flexibilidad conveniente
en el disefio de elementos fotoconductivos, especialmen= i
. te en sistemas contenisndo fotoconductores. Sin embargo,

hoy dia no se ha demostrado ningdn aditivo fotosensibilie

zador para las composicionss o elementos fotoconductores

20 ! que sea capaz ds producir una mejoria significativa en

o maavam

casi todas las caracteristicas convenientes mencionadas

anteriormente. Los colorantes aditivos comunes y corrien-

tes para composiciones fotoconductoras, por lo general

sdlo han demostrado una capacidad limitada para me jorar

—— -t r——r——

25 ! todas las propiedades electrofotogrdficas que cooneran

para producir un elemento o sstructura electrofotogrifi-

! ca Gtil. Los técnicos en la materia todavia buscan el
modo de mejorar la rapidez del hombro y pie de la curva
caracteristica, mejores caracteristicas de reproduceidn

30 | de dreas sdlidas, rédpida recuperacidn y rapidez (til

346025
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pladas por los técnicos en la materia, o

electrofotogréfica partiendo de cargas electrostéticas
positivas o negativas, Hasta ahora, la sensibilizacidn
a colorante solamente no ha producido una mejoria en la
calidad de los sistemas conteniendo fotoconductores que
podria considerarse satisfactoria para la gran varisdad
de aplicaciones clectrofotogréficas actualmente coﬁ}éﬁ-

"

Por lo tanto, un objeto .de esta invencidn es

N man

proveer el arte de la electrofotografia nuevas composi-

ciones de materia, métodos para su preparacidn y eleman-

tos para su empleo dptimo. -

Otro objeto de esta invencidn es remover subse

i
‘
!
'

tancialmente mediante nuavos medios las limitaciones has-!

ta ahora encontradas con los aditivos fotosensibiliza-
dores para materiales orgdnicos fotoconductivos en él;
campo de la electrofotograffa} Por ejemplo, un objeto de
esta invencidn es proveer composiciones y elementos fo-
tosonductivos que tengan mayor rapidez que la que se ha
obtenido anteriormente con los compuestos o composicio-
nes orgédnicos fotoconductivos comunes y corrientes,
También, un objeto de esta invencidn es proveer
nuevas composiciones y elementos fotoconductives gue no
se fatiguen y que demuestren recuperacidn précticamente
instantdnea entre los ciclos de cargar y exponer,
Bsimismo, un objeto de esta invencidn es pro-

vear nuevos clementos fotoconductives que posean las ca-

F
H

i
3
i
1

¥
1

r

racter{sticas antes mencionadas que se prestan para usar~

se con potenciales de cargas iniciales positivas o nega-
tivas, permitiendo de ese modo una gran latitud en la

seleccidén y uso de medios para dar tono a la imagen y

_ 346023
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composiciones, asi como proveer un mayor grado de faci-

lidad en la seleccidn del tipo de imagen qus se va 8

¢ e+ e vorc—h

reproducir, de lo que ha sido posible anteriorments.

Los objetos arriba mencionados y otros obje-

-

. - 3
5 tos y ventajas de esta invencidn serdn evidentes par= .,

tiendo de la siguiente descripcidn de la invencién -y .de

-
au? o

las reivindicaciones acompnafiantes, .

P

Se ha descubierto que muchos colorantes y mez-

clas de colorantes, como los colorantes de pirilio, in-

10 cluyendo tales colorantes de pirilio como las sales d=

colerantes de pirilio, selenopirilio y tiapirilio, se

pusden combinar con polimeros hidrdfobos en solucidn -
para formar una composicidn heterogénea de dos fases.iden-

[

tificable sepradamente, La composicidn hetaragénea'dé'doﬁ
15 fases se puede formar como aquf{ se dsscribe, La corﬁpusi-j
cidn principal asi formada se ha encontrado que se
prasta como un fotoconductor o como: un sensibilizador

-| para elementos conteniendo fotoconductor.

E£s posible revestir una solucién contenienda
20 | los componentes de las composiciones principales, en la

forma de una capa de un modoc comin y corriente, sobre un

soporte apropiade y la formacidn de la composicidn de la

. invencidén se puede llevar a cabo in situ en la capa asi
formada, Una técnica para convertir un revestimiento

25 ! homogéneo de colorante y polimero zl presents sistema

heterogéneo es mediante el contacto prolongado del re-

- s

vestimiento con vapores de disolvenie gue es capaz de
ablandar la capa, causando que el colorante emigre y

forme conjuntos en un sistema de dos fases., Gsneralmen=

30 ; te, la exposicidn a este vapor es efectiva para permitir

a 346025
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la. formacidn de una cantidad substancial de las composi-

ciones principales partiendo del colorants y polimera,
en unos dos minutos a 212C, Asfimismo, la inhibicidn de
la remocidn del disolvente en una aperacidn de revesti-

miento de otro modo normal de una solucidn hecha del .co=-

‘principales. Similarmente, meter el revestimiento homo-

§
3
!
;
g
lorante y el polimero, puede formar las composicicnes. !
?

géneo en un disolvente, o revestir de une mezcla de d;-
salvente original gue contiene un disolvente de altéﬁébu{_
1licidn que persite en el revestimiento durante eliSGéado}
son otros modos de formar las composiciones principélesog
La estructura heterogénea observable en las pa~£
pas fotoconductivas es upa indicacidn de la presencla |
de las composiciones principales, La presencia de ﬁélés é
composiciones en la capa permite a la capa producir las
mejores propiedades enumeradas mds adelante cuando se

usa como fotoconductor o como aditamento fotosensibili-

zador para otros fotoconductores, Cuando las composicio-,
nes principales se forman in situ en la capa tienen una :
apariencia heterogenea identificable cuando se examinan
bajo una amplificacidn de 2500X, aunque tales composiciof
nes pueden aparecer pricticamente claras dpticamente a
simple vista sin ser ampliadas. En otras composiciones i
de la invencidn hay una heterogeneidad macroscépica. Ti-
picamente, el conjunto en la fase descontinua es predo- -
minantemente de un tamafio en la escala de poco més o
menos 3,1 a 25 micronss,

Las composiciones principales de esta invenw
cidén han demostrado muchas propiedades Gtiles en el arte;

de la slectrofotografia, Los elementos electrofotogrd-

346025
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ficos hechos con capas conteniendo esta nueva substancia |

sola o junta con otros compuestos y composicionss fotow

cbnductivos, me joran generalmente. Las composiciones prin%
cipales de esta invencidn se pueden identificar espgc%fiug
T
camente por su efecto como material fotoconductivo 2 56~ ;
bre otros materiales fotoconductives. Una propiadadiéé; %
racacter{stica especialmente distintiva de los eslementos
que contienen algunas de las composiciones de la invén-
cidn, es una fotosensibilidad mds grande no importafiév

{ polaridad de la carga superficial aplicada al elemento :

fotoconductivo, Los elementos fobtoconductivos que cone

tienen algunas de las composicionss de esta invenciéﬁ? i

se puedén cargar postiva o negativamente. Estos elemen-
tos fotoconductivos presentan gran fotosensibilidad y Fo-i

toconductividad as{ como buena regeneracidn. La tendencia;

;
ohservada de los slementos que contienen el material de ;
esta invencidn a recuperar muy rdpidamente después de una!
carga y exposicidn, es importante en lasvaplicaciones
electrofotogrdficas continuas o ciclicas. Cuando una com-
posicidn principal de la invencidn estd presente en un

elemento electrofotografico, el elemento posse una mejor

habilidad de aceptar repetidamente un potencial algo su-

perficialmente despuds de completar un ciclo de carga-

exposicidn-revelado. Por lo tanto, estos elementos se :
distinguen, ademds, por su resistencia a la clase de fa- :
tiga eléctrica que es normalmente caracteristica de los :
elementos conteniendo fotocanductor e impide volver a
usar répidamente tales elementaos, :

Las capas fotoconductivas de la técnica anterior!

se puaden preparar de numercsos modos. Tipicamente, se’ ;

346029
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nientemente preparado, Preparada de este modo, la capa
R f

i
NN
VA

7
‘L“) {,{ur’.m&'xfnjf’ .

puede preparar una solucidn comprendiendo un fotoconduce-

tor orgdnico, un ligador de policarbonato hidréfobo’'y un

colorante sensibilizador de pirilio, como s& muestra en

la patente norteamericana 3.141,770, vaciada o revestida

del modo descrito en ella; por ejemplo, en la Forma:ﬂpﬁ ;

una capa sobre un material de soporte conductor conves;

-

absorbe irradiacidn de una.regidn de longitud de onda par-

ticular, caracteristica del colorante que se usa y apa-

, ;
rece précticamente homogéne bajo una amplificacidn de '
2500 veces., Las propiededes electrofotogrédficas de estas !
capas fotoconductivas de la técnica anterior son adepua-§
das para la preparacién de una imagen @(til cuando se car-
ga, expone como una imagen y se revela del modo comﬁﬁ y

corriente, Sin embargo, de acuerdo con la invencién; se ;
provee una mejora significativa en muchas de las propie-i
dades electrofotogréficas caracteristicas de estos tipos?
de materiales, especialmentec se provee un aumento de sen%

3

sibilidad mediante la formacidn de las composiciones prin;
cipales no homogéneas de dos fases de esta invencidn, La
absarcién de irradiacidn mdxima para las composiciones
heterogéneas es desplazada substancialmente de la ab-
sorcidn méxima de irradiacidn de la solucidn sdlida de
colorante-~polimero no tratada prdcticamente homogénea,
Este desplazamiento de la absorcidn mdxima en la forma=-
cidn de los presentes sistomas heterogéneos de dos fases
es, por lo general, de una magnitud de por lo menos como
10 MH o Si se Jsan mezclas de colorantes, un colorante
puede causar un desplazamiento de absorcidn mdxima a una !

longitud de onda mds larga y otro colorante puede causar |

17,10,67 -9 - 3!}6025
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formada como se describe mds arriba, ademds de sufrir

un desplazamiento de absarcidn mdxima a una longitud de

onda més corta. En estos casas, la Formacidn de las pre- -
sentes composiciones heterogéneas se puede identificax

mds fécilmente examindndola bajo amplificacidn. Para p;e-i
parar este mejor elemento, una capa fotoconductiva hfaéa-;
rada como se describié mds arriba y en el Ejemplo 1, se ;
puede exponer al vapor de un disolvente orgdnico, ﬁegpuésf

de unos dos minutos a la temperatura del local, o como

28C,, este tratamiento produce cambios en la capa, éi:
color de la capa durante el tratamiento cambia, v.g.,-de
un azul escuro a un tona de rojo, y absorbe irradiacién

en una regidn de onda larga diferente de la del material

I3

original, Cuando la capa fotoconductiva se saca dalvvé-

por del disolvente y se examina bajo amplificacidn, la
capa que contiene la composicidn principal tiene una
apariencia heterogénea de dos fases,

Una capa fotoconductiva de la invencidn trans- !

cambios en la apariencia fisica, también ha sufrido una

conversidn que imparte a la capa las propiedades nuevas

H
T
¥
|
)
H
i
i
H
H
1

descritas aqui, como una mayor sensibilidad electrofoto-

" grédfica, a veces prescindiendo de la polaridad de la oar-?

———— A o Ty o

ga electrostdtica original, A veces la conductividad en la
oscuridad de este material transformado también es re-
ducida, y la capa se puede cargar y exponer reﬁetidas
veces sin causar ninguna fatiga eléctrice aparente. '
1
Asimismo, estas capas fotoconductivas principales care- f
cen de memoria o retienen imdgnes falsas cuando se carganf
y exponen después, El material fotoconductivo presente se!

t

puede cargar rdpidamente y la estébilidad de su carpa-es

17,10.67 ‘,, 10 - 3[;“,@02;5
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alta cuando se somete a'una humedad alta o a operaciones

repetidas de exposicidn y revelado,

Los colorantes de pirilio tipicos, incluyendo

las sales de colorante pirilio, tiapirilio y selenopiri-
i s L] . - ) N
lio, que son capaces de formar y sensibilizar las compg-

| siones fotoconductivas de esta invencién, se pueden ré

presentar con la sigulente férmula general: .

b s

b 8 o
donda Ra, Ry Rc, Rq y R pueden representar cada uno un '

1]
dtomo de hidrdgeno; un grupo alifdtico o aromdtico que %
i

tiene tfpicamente de 1 a 15 4tomos de carbono, como gru- :

pos alquilos, metilo, stile, propilo, isopropilo, butilo §
terciario, amilo, isocamilo, hexilo, octilo, nonilo, dode=-:

cilo, estirilo, metoxiestirilo, dietoxiestirilo, dimeti- f
!

laminoestirilo, l-butilow~é4~p-dimetilaminofenilo-l,3=-bu- i

tadienilo, p-etilo~-4~dimetilamincestirilo; grupos de :

alcoxi como el metoxi, etoxi, propoxi, butoxi, amiloxi,
. hexoxi, octoxi y similares; grupos de arilo como el fe~ -
nilo, 4~difenilo, alquilfenilos como 4~etilfenilo, 4~prof§
E pilfenilo, y similares, alcoxifenilos como 4-etoxifenilo;

4-metoxifenilo, 4-amiloxifenilo, 2-hexoxifenilo, 2-meto- :

18,10,67 -1l - ;
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xifenile, 3,4-dimetoxifenila, y similares, P=hidroxi al= |

coxifenilos como el 2-hidroxietoxifenilo, 3-hidroxiatoxife—
nilo y similares, 4~hidroxifenilo, halogenilos como el i
2,4~diclorofenilo, 3,4-dibromofenilo, 4-clorofenllo, :
2,4~diclorofenilo y similares, azidofenilo, nltrofonl199 ;

aminofenilos como el 4-dietilaminofenilo, 4-d1met11am)no-

Tae” e

fenilo y similares, y naftilo; vinilo y similares; y don-
de X es un dtomo de azufre, oxfigeno o selenio, y Z es

H
1
i
.
2
i
:
!
!

una funcidn anidnica, incluyendo tales aniocnes como el

perclorato, fluoroborate, yoduro, cleruro, bromuro,’

sulfate, sulfonato, periodata, p-toluensulfonato, y -si-

e - anAl hes the

milares., Ademds, el par R y R asi como el par rY y'Re
juntos pueden ser los étomos necesarios para oomplg%én
un anillo arilo fundide al nidcleo de pirilio. Los miem=
bros tipicos de estos colorantes de pirilie se han ano-

- i

tado en la Tabla 1,

Tabla 1 :

Ndmero del E
compuesto Nombre del compuesto ;
1 perclorato 4-(4-bis(2-cloroetilo)aminofenilof

2,6-difeniltiapirilio
2 perclorato 4-(4~dimetilaminofenilo)~2,6~-dife-:

niltispirilio

3 fluoroborato 4=(4-dimetilaminofenilo)-2,6- ;
difeniltiapirilio %
4 perclorato 4—(4—dimetilamin0-2-metilfenilo)n§
2,6-difenilpirilio §
5 perclorato 4-(4-bis(2-cloroetilo)aminofenilo)

w2w(4=metoxifenilo)-6-feniltiapirilio ES

18,10.67 - 12 - :
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Ndmero del

compuesto

6

107

11

12

13

X4

16

17

18

19

18,10,67
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Tabla 1 (continua) ' !

Nombre del compuesto

sulfato 4-(4-dimetilaminofenilo)-2,6-difenile;
: i

tiapirilio L
p-toluensulfonato 4(4—dimetilaminofenilé}{é,6;
difeniltiapirilio e
p-toluensulfonato 4-(4-dimetilaminofenilo)- g
2,6=difenilpirilio ’ f
perclorato 2-(2,4~dimetoxifenilo)=4=(4-dimé- é
tileminofenilo)=benzo(b)pirilic: ;j~ :
perclorato 2,6=bis (4metilfonilo)mde(4-dimetilam
minofenilo)tiapirilio S

perclorato 4-(4-dimetilamino?enilo)~2-(éume- §
toxifenilo)-6-Feniltiapirilio o
perclorato 4-(4—dimetilaminofenilo)-2~(4-e£o-§
xifenilo)~6~feniltiapirilio ?
perclorato 4=-(4-dimetilaminofenilo)=2-(4~me= ?
toxifenilo)=6-(4=metilfenila)pirilio ;
perclorato 4-(4-difenilaminofenilo)-2,6-dife-.
niltiapirilio

perclorato 2,4,6-trifenilpirilio

perclorato 4=(4-metoxifenilo)=2,6-difenil-
pirilio -

perclorato 42,4~-diclorfenilo)=2,6-difenil-
pirilio f
perclorato 4-(3,4~diclorofenile)=~2,6-difenile
pirilio f
perclorato 2,6-bis(4-metoxifenilo)-4-fenil-

pirilio

L. 346020
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20

21

22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

18,10.67

Tabla 1 (continua)

Nombre del compuesto

i
perclorato 6-(4-metoxifenilo)=2,4~difenilpiris

lio e

perclorato 2-(3,4-diclorofenilo)=4~(4-metox

xifenilo)~G~-fenilpirilio

perclorato 4-(-amiloxifenilo)-2,6~bis (4-etil-

fenilo) pirilio .
perclorato 4-(4-amiloxifenilo)?2,6-bis (4-me=
toxifenilo)pirilio

fluoroborate 2,4,6-trifenilpirilio S
perclorato 2,6-bis(4-etilfenilo)=4-(4=-mata-
xifenilo)pirilio Y
fluoroborato 2,6~bis(4~etilfenilo)=4-(4-ma-
toxifenilo)pirilio

perclorato 6-(3,4~dietoxiestirilo)?2,4-dife-

nilpirilio

fluoroborato 6-(3,4-dietoxi-P-amilestirilo)- !

2,4=difenilpirilio

fluoroborato 6-(4-dimetilamino-B-etilestirile)-

2,4~difenilpirilio
fluoroborato 6-(l-n-amilo=4-p-dimetilamino=-

fenilo-1,3~butadienilo)-2,4-difenilpirilio

fluoroborato 6-(4-dimetilaminoestirilo)=-2,4-

difenilpirilio

%
¢
i
[
i

:

$
!
i

fluoroborato 6-(d -etilo-p,B~dinetilaminofe~ :

nile: vinileno)-2,4-difenilpirilio
fluoroborato G-(l-butilo-4-p-dimetilamina-

fenilo-1,3-butadienilo)-2,4-difenilpirilio

146025
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45

46

47

18.10.67

Tabla 1 (continua)

Nombre del compuesto

perclorato 6-(4dimetilaminoestirilo)=2,4=di~ |

fenilpirilio

perclorato E-Zp ﬁ-bls(4-d1netllam1nofenllo)
vinileno_/~2,4~difenilpirilio

perclorata 2,6-bis (4~dimetilaminoestiriloy=-
4-~fenilpirilio o
fluoroborato 6—gp~mstilo-4-dimetilamino§3ui
tirilo)-2,4-difenilpirilio

fluoroborato 6=(l-etilo=d=p=dimetilaminofe-
nilo-1,3-butadienilo)-2,4-difenilpirilia’
6=/ p,p-bis(4-dimetilaminofenilo)vinileng/~
2,4=-difenilpirilio

fluoroborato 6-(l-metilo-4-p-dimetilaminofe-

nilo-1l,3-butadienilo)«~2,4-difenilpirilio t

perclorato 4-{4-dimetilaminofenilo)-2,6-di-

fenilpirilio

perclorato

rilio

2,6-bis(4~stilfenilo)=~4~fenilpi-

fluoroborato 2,6-bis(4~etilfenilo)-4-metoxi- %

feniltiapirilio

perclorato
perclorato
tiapirilio
perclorato

tiapirilio

“perclorato

pirilio

2,4,6-trifeniltiaprilio
4= (4m=metoxifenilo)=2,6-difenil=

6~ (4-motoxifenilo)~2,4-~difenil-

2,6=bis (4-metoxifenilo)=~4-faniltia=

- 15 - ‘15 5% éé () 22-553 %
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48
49
50
51
52
53
54

55

56
57

58

59

60

61

62

18,10,67

Tabla 1 {continua)

Nombre del compuesto

perclorato 4-(2,4~diclorofenilo)-2,6-difenil=-

3

tiapirilio “ .

perclorato 2,4,6-tri(4-metoxifenilo)tiapic " |
rilio i

perclorato 2,6-bis(4-etilfenilo)=4=feniltia~ |
: i

pirilioe o é
perclorato 4-(4-amiloxifenilo)-2,6-bis (4=chil-
fenilo)tiapirilio

perclorato 6-(4-dimetilaminoestirila)«=2,%-

difeniltiapirilio
fluoroborato 2,4,6-tirfeniltiapirilio ""‘ ;
sulfato 2,4,6-trifeniltiapirilio R
fluorcborato 4-{metoxifenile)2,6~difenil~
tiapirilio

cloruro 2,4,6~trifeniltiapirilio
fluoroboreto 2-(4~smiloxifenilo)=4,6~dife-
niltiapirilio

‘perclnrurm 4-(4~amiloxifenilo)-2,6~bis (4= i
metoxifenilo)tiapirilio

percloreto 2,6~bis(4~etilfenilo)=4-(4-meto-
xifenile)tiapirilio

cloruro 4-anisilo-2,6-bis(4-n-amiloxifenila) :
tiapirilio ;
perclorato Z-Zf ﬁ,ﬁ-bis(4~dimatilaminofenilof
vinileng/-4,6-difeniltiapirilio £

perclorato 6—gB-etilo~4«dimetilaminoestirilo)~

: v
746025
p .:.o % DI ;

2,4~difeniltiapirilio
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71
72
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76

77
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Tabla I (continua)

Nombre del compuesto

perclorato 2-(3,4- dletox185t1rllo) 4,6~ dlfenllu
tiapirilio ‘ )
perclorato 2,4,6~trianisiltiapirilio
fluoroborate 6~etilo=2,d4~difenilpirilio

cloruro 2,6-bis(4wetilfenilo)-be=(4enatoxie

fenilo)=~tiapirilio

perclorato 6/ P ,B-bis (4-dimetilaminofenilo)"
vinilenn/-2,4-di-(4-etilfenilo)pirilio
porclorato 2,6-bis (4-aniloxifenilo)=de (4=ne- |
toxifenilgtiapirilio | :
fluoroborato 6-(3,4~ letOleﬂ—etlleStlrllO)— ;
2,4=difenilpirilio ’
fluoroborato 6-(4-metoxi-B-etilestirilo)-2,4-
difenilpirilio _ i
perclorato 2-(4-etilfenilo)-4,6-difeniltigpi-?
rilio |
perclorato 2,6-difenil-4~(4-metoxifenilo)tia~
pirilio !
fluaroborato 2,6-difenil~d=(4=netoxifenilo)
tiapirilio !
perclorato 2,6-bis(4-etilfenilo)=-4=(4~n-ami-
loxifenilo)tiapirilio %
perclorato 2,6~bis(4-metoxifenila)—4-(4—n~ami}
loxifenilo)tiapirilio :
fluoroborato 2,4,E—tri(4—metoxifenilo)tiapi~5
rilio A
perclorato 2,4-difenilo-5-(3,4-dietuxiestirifo)

146025

pirilio



Tabla I (continua)
Ndmero del
compuesto Nombre dsl compuesto
78 perclorato 4-(4-dimetilaminofenilc)-2-fenil- i
5 benzo(b)-selenonirilio S
| 79 perclorato 2-(2,4-dimetoxifanilo)-4-(4_di;;:’%
metilaminofenilo)-benzo(b)selenopirilio Q.JEE
80 perclorato 4—(4-dimetilaminufanilo)-2,6-diée-i
nilselenopirilio i
10 . Bl psrclorato 4-(4~dimatilaminofenilo)-2-(4fetg-%
: xifenilo)=6~fenilselenopirilio e i
82 perclorato 4-(4—bis(2~cloroatilo)aminofenfio)i
2,6-difenilselenopirilio L
83 perclorato 4-(4-dimetileminofenilo)-2,6-bis
15 | (4=stilfenilo)selenopirilio i : i
i 84 parclorato 4-(4-dimetilamino-2-metilfenilo)- %
‘ 2,6~difenilselenopirilio ’ §
i 85 perclorato 3-(4-dimetilaminofenilo)nafto §
é (2,1-b)selenopirilio z
20 | 86 perclorato 4-(4~dimetilaninoestirilo)=2-(4- §
i metoxifenilo)benzo(b)selenopirilio |
87 perclorato 2,6-di(4~dietilaminofenilo)=d=-fe- %
i nilselenopirilio X
i 88 fluoroborato 4-(4-dimetilaminofenilo)w2-(4-

25 stoxifenilo)-6-feniltiapirilio - ?

Los colorantes que se prestan especialmente pa~

ra formar los conjuntos principales son las sales de

colorante de pirilio que tienen la fdrmula: i

3@@025 |

18,10.67 - 18 -
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donde: .i»

Ri y R, puede ser cada uno radicales arilos,

como fenilo y naftile, incluyendo radicales arilos subz-

tituidos que tienen por lo menos un substituyente esbbgi-

do de los radicales alquilo de 1 a 6 dtomos de carbono

y radicales alcoxi que tienen de 1 a 6 dtomos de carho-

no; A
R puede ser un radiqal arilamino o aril subs-
titufdo con alquilamino de 1 a 6 dtomos de carbono, in-
cluyendo radicales arilos alguilamino halogenado de 1 a
6 4tomos de carbono, en la pitad de alquilo; vy

X'y Z son iguales a los de arriba,

Si bien los colorantes de pirilio son preferi-
dos para preparar los sitemas heterogéncos de dos fases
presentes, 8s posible utilizar otros colorantes sensi-
bilizadores fotogrdficos espectrales qus activan las

dreas expuestas a la luz de composiciones Fotogréficas,

en el polimero hidrdéfobo del presente sistema,
Los polimeros hidréfobos que se prestan para la §
formacidn del material principal de esta invencidén in-

i
.?
cluyen los polidiarilalcanos como los policarbonatos y |
i

i

politiocarbonatos, éteres de polivinilo, poliésteres, po-:

1i-of= olefinas, resinas fendlicas, y similares. Los ma-

146025

'
i
H
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la Tabla 2 de mds abajo.

Nimero

v oo 3 Oy 1 A~ dAPN
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N NN = DU O~ U SS ENNy = O

18.10.67

Tabla 2

Material Polimdrico Hidrdfobo - -

poliestireno
poliviniltoluenao
polivinilanisol
policlorcestireno T
poli-d~metilestirenc

poliacenaftaleno ,{ !
éter de polivinilo isobutilo
cinamato de polivinilo
benzoato de polivinilo
naftoato de polivinilo
carbazol de polivinilo
carbonato de polivinileno
piridina de polivinilo
acetal de polivinilo

butiral de polivinile :
metacrilato de polietilo
metacrilato de polibutilo
poli(estireno-co-butadieno)

poli (estireno-co~-metilmetacrilata)
poli (estireno-gco~etilacrilato) i
poli (estirenc-go~acrilonitriloe)
acetato de cloruro-go-vinilo de polivinilo é
acetato de cloruro-go-vinilo de palivinilidené
policarbenato (4, 4'-isoerpilidanndifenilouggni

4,4 -isopropilideno~diciclohexile)

346029
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Nimero

25
26
27
28
29

30
31

32
33
34
35
36
37
38

39

40

18,1067

Tabla 2 (continua) . ;

Material Polimérico Hidrdfobo é

policarbonata/4,4 -isopropilidenobis (2,5~
dibromofenilol7

policarbonato/4,4 =isopropilidénobis (2,6« dl-;
clorofenllol7 ‘
policarbonato/d,4 ~isopropilidencbis (2,6="" |
dimetilfenila)7 o

policarbonato(4,4'—isopropilidenodifenilOMEEJ

1,4~ciclohexilodimetilo) R

poli (4,4 ~isopropilidenodifenilo terftala#@—'

co~isoftalato)

politiocarbonato(Z,Z'—etilenodioxifenild):,'j
policarbonato-gggterftalato(4,4'-isoprobili«z
denodifenilo) R
policarboneto (4,4 -isopropilidenodifenilo)
politiocarbonato (4,4 nlsopropllldenodlfenllo)
policarbonato(2,2-butanchis~4~fenilo) ;
policarbonato=blogue-éxido de etileno (4,4 - |
isopropilidenodifenilo)

policarbonato-blogue-tetrametilendxido (4,4~
isopropilidenodifenilo) i
policarbonatolz,4'-isopropiliden0bis(Z-metil;
fenilo)/ :
policarbonato (4,4 -isopropilidenodifenilo-cos
1,4~fenileno) é
policarhonato (4,4 ~isopropilidenodifenilo-go+
1,3-fenilo) f
policarbonato(d,4'—iSOpropilidenodifenilo—ggé

4,4 -difenilo)

.. 346025



Tabla 2 (continua)

i Ndmero Material Polimérico Hidrdfabo ;
i i
: 41 policarbonato (4,4 -isopropilidenodifenilo- coJ

4,4 ~oxidifenilo)
5 42 policarbonato(4,4'—isopropilidanodifanilqlgg}

! 4,4°-carbonildifenilo) 5
i

43 policarbonato(4,4'-isoprdpilidenodifanilo;éé:
4,4 =gtilendifenilo) .
! 44 policarbonato/4,4 ~metilenc bls(Z-metllFenlloQ7
10 % 45 policarbonato/I,1-(p~ bromofenlletano)bls(4m
; fen;lol? %
1 46 pollcarhonatoéd 4 -1s0prop111denodlfanllncuuf
sulfonilo bis(4~fenilo)/ L g
47 policarbonato/I,l-ciclohexano bls(4~fenllol7§
15 48 poli (4,4 -lsopropllldenodlfenDXLdlmetllSLla-{
na) . %
49 policarbonato/4,4 -isopropilideno bis(z—cloréu
fenilo)/ [
50 policarbonatofd , o, 7, -tatramat110p~x111-
20 leno bis(4-fenilo)/ :
51 policarbonato(hexafluoroisopropilidencodi=de
i fenilo) |
g 52 policarbonato (diclorotetrafluoroisopropili- g
5 denodi-4-fenilo) i
25 E 53 poli(4,4 ~isopropilidencdifenilo-4,4 ~iso- 3

! propilidenodibenzoato) 3
54 poli (4,4 -isopropilidenodibenzilo=4,4 -iso=
propilidenodibenzoato)

55 policarbonato (4,4 ~isopropilidenodi=l=naf-
30 tilo) ' 25
3460
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Nimero
56

57
58

59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69

70
71
72
73
74
75
76

77

19.10.67

Tabla 2 (continua)

Material Polimérico Hidrdfobo

4-fenilol7

resina de acetofenona~formaldehido ‘
paliterftalqtoéz,4’~isopropilidepo his(faﬁo~‘
xietilo)-go-etileno] o
resina de fenol-formaldehido
acetofenona de polivinilo

polipropileno clorado

polisulfonato[&,4'~isopropilideno bis(fenoxiuf

polietileno clorado

j

i
i
!

%
;
i
i

b
]
1
!
H
1
]
!

§

dxido de poli(2,6-dimetilfenilena)

poli(neopentilo-2,6-faftalenodicarboxilatao

politerftalato(etileno~-co~isoftalato)

polisuccinato(l,4'~fenileno-co-l,S-Fenilého§ §

polifenilfosfonate (4,4 ~isopropilidenodife~

nile)

poli(m-fenilcarboxilato)

!

politerftalato-go-isoftalato(l,4~ciclhexano-

dimetilo)

polisuccinato(tetrametilena) :

policarbonato(fenolftaleina)

policafbonato(4~cloro-1,2~fenileno)

policarbonato(2-metilo-l,3=~fenileno)

politiocarbonato(l,l-bis~-2-naftilo)

policarbonato (difenilmetano bis-4~fenilo)
policarbanato/Z,2- (3-metilbutana)bis=4-fe-

nilp/

policarbonato/2,2~-(3,3-dimetilbutana)bis~ée

fenilg/

w 23 -
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Tabla 2 (continua) g

Ndmero Material Polimérico Hidréfobo é

78 policerbonato fL,1=/I~(1-naftilo)7bis-~4~Ffo- :

7 nilo} §

5 1 79 policarbonato/2, 2~ (4-metilpentano)bismd~ f
i fenilo) e

80 policarbonato/4,4.” (norbornllldeno)dlfen11_7:

81 palicarbonatof4, 4’ - (hexahidro-4,7-metanoindank
§-ilideno)difenila) T

4 .

10 Incluso en los polfmeros preferidos usados pu=
1 - £
{ ra preparar las composiciones heterogéneas de dos fasss de
i 4

H
i
]
i

1 . .2 . ’ -
i la invencion, incluyendo copolimeros, se encuentran los. |

polimeros lineales gue tienen la siguiente unidad recu-
rrente: T
—
Rll-
r R,
C /45;_j:§?<f R
' ="
RE
| |
Is | donde: ;
i ¢

R4 y RS’ cuando se toman sepradamente, puede ;
ser cada uno un dtomo de hidrdpeno, un radical aluuilo
como el metilo, s8tilo, propilo, isopropilo, butilo, bu-
tilo terciario, pentilo, hexilo, heptilo, octilo, nonilo,!
20 decilo y similares, incluyendo radicales alquilos subsw
tituidos come el trifluorometilo, etec., y un radical g
arilo como el fenilo y naftilo incluyendo radicales ari- ;

los substitufdos que tienen substituyentes como un halé-f

geno, radicales alquilos de 1 a 53 2‘6 @ Zﬁna, etc'o;
I

19,10,67 - 24 - §
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10

R4 y'RS, cuando se toman juntos, pueden representar los

dtomos de carbono necesarios para formar un radical ci-

cliico de hidrocarburo incluyendo cicloalcanos ceomo 8l he~

xilo y policicloalcanos como el norbernilo, y el nimero

total de dtomos de carbono en R4 y R llega a 19;

R6 y R7

cada uno puede ser hidrdgeno, un ra-

.

3

dical alquilo de 1 a t dtomos de carbono o un haldge- . |

no como el cloro, bromo, yoda, etc.j y

quientes:

“‘0-‘[:"0 3
0

~CH _~0-C~

2

Rg

~0-C-0=;  -Cuf-,  -C-O~CH -,

n
0-, vy ~0-P-0-

0

~

es un radical divalente escogldo de los si-

Entre los polimeros diarilalcanos que s¢ pres-

tan especialmente de acuerdo con esta invencidn estdn

-1
i
i

i
o

]

los polimeros que tienen la siguiente unidad recurrente:

donde:

19,10,67

R4 0
[ 1t
e} = -R~0~-C-0

H
R

5

L
- 25 =
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cada R es un radical fenileno incluyendo radica-E
les fenilenos substituidos con haldgeno y radciales Pe-
fnilenos substituidos con alquilo; y R4 y Rs SON como se
describen , més arriba, Estas composiciones ss han divul-
5 gado, por sjemplo, en las patentes norteamericanas
3,028,365 y 3.317.466., |

En la préctice de esta invencidn se prestan p;ﬁ%%
;Feriblemante los policarbonatos conteniendo mitades de . 1

diarilalozno como los preparados con Bisfenol A e inclu-’§

10 | yendo productos poliméricos de cambio de éster enire efi‘g
difenilearbonato y 8l propano de 2,?-bis-4-hidroxifenilo%E

Estas composiciones se han divulgado en las siguientes -

i
patentes norteamericenas: 2,999,750; 3.038.874; 3.038}8795
3.038,8803 3.106.544; 3.106.545; 3.106,546; vy Eepeciﬁida-g
15 :cidn de la Patente Australiana No, 19575/56. o

Los lfquidos que se prestan para tratar los reueé-

. - .
timientos para formar las composiciones de la presente in-
vencidn puedsn incluir el agua, y un nimerc de disolven-

tes orgdnicos como hidrocarburos aromdticos como el ben-

P |

20 ceno, tolueno, cetonas como la acetana y cetona etilméti-:

4

lica, hidrocarburos, halogenados, como el cloruro de me- §

tileno y cloruro de stilenc, furanos como el tetrahidrofus-

1
:

rana, alcoholes alquilicos y ar{licos como el metilo y !

etilo, y a2lcchol bencilico, as{ como mezclas de estos di-.

25 solventes,

! Las composiciones heterogéneas de esta invencién |
son revestidas tipicamente como un fotoconductor o como
un sensibilizador sobre un soporte conductor comin y g
corriente, como upa ldmina de metal conductora, una capa

30 | conteniendo un scmiconductor dispersado en una resina, !

346025
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una capa conductora conteniendo la sal de sodio dg una

lactona de carboxiéster de anhidrido maleico y un poli-
mero de acetato de vinilo como se divulgd en las paten-
tes norteamericanas 3,007,901 y 3.262.806, una pelicula

delgada de niquel, aluminio, plata, etc. depositada al

vac{o, una capa conductora como se describid en la pa-
tente norteamericna 3.245.833, como el yoduro cuproso o
yoduro de plata, y materiales conductores similare§;a .
Estos materiales se pueden revestir de cualquier rode’
bien conocido como usando una espdtula, un torniquefe,
sumergiendo, roceando y etc, La cpa conductora es reves-

tida preferiblemente con una capa delgada de material

Y

aislador escogido por sus propiedades adhesivas y elfc-
tricas, antes de la aplicacidn de una capa fotoconducto-

ra, Sin embargo, si es conveniente la capa fotoconduc-

tora se puede revestir directamente sobre la capa ﬁﬁﬁu

ductora si las condicionss lo permiten para producir

el beneficio extraordinario aqui descrito, .
Cuando las composiciones de dos fases presentes

se usan como una composicidn fotoconductora, se obtienen

resyltados provechosos usande los colorantes descritos

o n e o 4 A P S8 Y e e

en cantidades de poco mds o menos uno a cerca de 50 por
ciento por peso de la composicidn revestidora, Cuando laé
composiciones de dos fases presentes se usan como sensi-?
bilizadores para revestimientos fotoconductivos, se ob- i
tienen resultados provechosos usando los colorantes des-i
eritos en cantidades de poco mds o menos 0,01 a cerca de

15 por ciento por peso de la composicidn revestidora fo-

toconductiva, aunque la cantidad que se use se puede vaw

riar ampliamente, El limite superior de la cantidad de la

346029
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composicidn fotoconductiva presente en una capa sensibili-
:

zada puede ser determinada a base de preferencia perso-
nal y la cantidsd total de cualquier fotoconductor usado |

puede varliar ampliamente dependiendo del material sscogi-

doy, la sensibilidad electrofotogrdfica deseada, la ostruce-

tura propuesta del elemento fotoconductive y de las pro-

pisdades mecdnicas deseadas en el elemento, Es posible
utilizar cantidades menorss des las composiciones ﬁréhr
g¢ipales presentes como cantidades sensibilizadoraé.para
aumentar la rapidez de la sensibilidad de otros fotocon= -
ductores, que las cantidades que s8 usarizn si el nato-
rial principal fuera el dnico fotoconductor presentie.
Los espesores del revestimiento de una ccmposi- |
cidn fotoconductiva conteniendo el material principél de%
la invencién se pueden variar considerablemente, Gah@ral%
mente, en la prdctica de la invencidn se puede usar un ?
revestimiento himedo esn la escala de noco mds o menas ;
0,025 a cerca de §G,51 mm sobre un material soporte ap;:o--i
piado, La escala preferida del espesor del revestimiento ,

himedo es de poco mds o menos 0,051 mm a cerca de 0,381

i

"mm., La cana fotoconductiva es revestida preferiblemente |
» p i

H

i

sobre una capa de aislacidn que estd contigua a una capa
conductora eléctricamente en el elemento electrofotogrd-'!
fico. La capa conductora se prepara preferiblemente re-

vistiendo una solucifn de un material conductor, como yoﬁ
duro cuproso, sobre un material soporte apropiado, Enton{
ces, esta capa conductora se puede sobrerrevestir caon uné
capa aisladora de un material como el nitrato de celulo—:
sa antes de la aplicacidn de un revestimiento o capa fo-

:
to conductiva, Un elemento fotoconductivo de la invencidn

]

b omse e aei s s
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" to es preferida para usarse con elementos gue contienen

preparado de este modo muestra gran capacidad para acep-
: - . . i
tar una carga en la superficie de un potencial positivo o

negativo, Por lo tanto, la configuracidén de este elemen-

las composiciones principales de esta invencidn. Esta conk
figuracidn permite aprovechar efectivamente las grandes
velocidades posibles con las composiciones de dos fases

de la invencidn, a menudo con cargas electrostdticas po-

sitivas o negativas, Los métodos para preparar las capas

conductoras y de barrera se muestran en la patente nere

teamericana No, 3.245.833, . ‘

Es posible emplear cualquiera de los soportes
clésicos para los elementos fotoconductivos de estéﬂiﬁ-
vencidn,

Ambas composiciones foteoconductivas inorgéqibas
y orgénicas se pueden sensibilizar provechosamente’con
los materiales principales de esta invencidn, Los cgm; ?
puestos fotoconductiveos preferidos para usarse en los é
elementos fotoconductivos nreparados como aqui se ha das-
crito incluyen los compuestos de arilamina como (l)'las
diarilaminas como la difenilamina; dinaftilamina; N,N°-
difenilbencidina; N-fenilo-l-naftilamina; N-fenilo-2-
naftilamina; N,N"-difenilo-p-fenilendiamina; 2-carbuxi-2-;
cloro—4'-mataxi-diﬁenilamina; p=anilinofenol; N,N ~di-2- ;
naftilo-p~fenilendiamina; 4,4’-bencilideno-bis(N,N-diet119~
m-toluidina) y similares, y (2) triarilaminas incluyendo !
(a) triarileminas no poliméricas, como la trifenilamina,
N,N,N’,N ~tetrafenil-m-fenilendiamina; acetiltrifenilamin%;
laurciltrifenilamina; hexiltrifenilamina; dodeciltrifenil;

amina; hexafenilpararosanilina; 4,4 -bis(difenilamina)ben=-

146025 :
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cilo; 4,4 -bis(difenilamino)-benzofenocna y similares, y

(b) triarilaminas poliméricas como poli/N,N"=(N,N7,N"=

trifenilbencidinal7; poliadipiltrifenilaminaj poliseba-

ciltrifenilamina; polidecametilentrifenilamina; poli-N-

(4-vinilfenilo)difenilamina; poli-N-(vinilfenilo)-ojo” -

dinaftilamina y similares,

Los compuestos fotoconductives que se prestan

especialmente para usarse con el material principal -cé

esta invencidn, incluyen los poliarilalcanos, como las

{ pases leuco metano trifenilo substituido con amino di-

vulgadas en la patente francesa No. 1,383.461,
Los compuestos fotoconductivos representativos

Utiles con las cantidades sensibilizadoras del material

. principal de esta invencidn, incluyen los siguientes:

2",5%,5"-tetrametiltrifenilmetano

145029
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Tahla 3 g

Compuesto E
: nimero Nombre del Compuesto %
1 4%, 4"-bis (dietilamino)~2",2"dinetiltrifenil-"
metano ;

2 4°,4"-diamino-é-dimetilamino-27,2,5,5%- |
tetrametiltrifenilmetano ;

3 4%, 4" ~bis-(dietilamino)=-2,6-dicloro-2",2"~ :
dimetiltrifenilmetano ) %

4 4%, 4"bis (dietilamino)-2",2"~dinetildifenil- |
naftilmetano é

5 27,2" ~dimetilo-4,4",4" -tris(dimetilamino)- |
trifenilmetano E

6 4%,4" -bis(dietilamino)-2~-dimetilamino-27, %
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Compuesto
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7

10
11
12

13

La

cial de patentes norteamericanas que divulgan una gran

variedad de

conductivos

4°,4"-bis (dietilamino)=4~dimetilamino=-2,2",

e
w5, Sk
PN -1 :

T W

Tabla 3 (continua)

Mombre del Compuesto

| . o
47,4"-bis (dietilamino)=2-cloro-2",2"dimeti- |
lo=4~dimetilaminotrifenilmetana i
|
;

2“5trimetiltrifenilmetano
4',4“~bis(dimetilamino)~2~cloro-2',Z"QdimbtilF

A

trifenilmetano

47,4"-bis (dimetilamine)~2",2"~dimetilo=4~

I
¥
i
¢
{
!
'

metoxitrifenilmetanc i

..... §
fenilmetano o
4°,4" -bis(dietilamino)-2",2",5%,5"~tetrene~- |

tiltrifenilmetano
47,4"-bis(dietilamino)=2",2"-dietoxitrifanil-i

metano
siguiente Tabla 4 comprende una lista par-

compuestos y composiciones orgdénicos foto-

cuyas rapidez, sepsibilidad y regeneracidn se

pueden mejorar cuando se incorporan en las composiones y

" elmentos principales de esta invencidn,

Inventor

Hoegl et at
Seus st al

Schlesinger

20,10,67

Tabla 4
Patente E,U.A. Inventor Patente é.U.A
3,037,861 Cassiers 3.158, 475
5,041,165 Tomanek 3.161.50é
3,066,023 Schlesinger 3,163,530

146025
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Inventor

Bethe

! Klupfel et at
{

‘ Nsugebausr et at

Cassiers et al
Schlesinger
Noe et al
Seus et al
Schlesinger
Cassiers
Schlesingsr
Schlesinger
Cassiers
Davis et al
Ghys

Cassiers

El material ligador o portador usado con lcq:

Tabla 4 (continua)

Patente E.U.A, Inventor
3,072,479 Schlesinger
3,047,095 Schlesinger
3,112,197 Hoegl
3,133,022 Stumpf
3,144,633 Klupfel et al
3,122,435 Klupfel et al
3,127,266 Neupgebauer
3,130,046 Neugebauar
3.131.060 Fox

3,139,338 Schlesinger
3,139,339 .Seus et al
3.140,946 Seus et al
3,141,770 Fox

3,148,982 Kasche
3,155,503 Noe et al

Patante é.U.A.

3,163,531
3,163,532
3.169.060
3,174.85?
3,180,729
3,180,730
33189}44?
3,206, 306
3,240,597
3,257,202
3,257,203
3:257.204
3,265,496
3;265;49§
3{gj4.009

fotoconductores arriba descritos puede ser cualquiera de °

los vehiculos que se usan cominmente en la técnica, in- |

cluyendo los polimeros hidréfabos aqui descritos con !

referencia a la preparacidn de las composiciones prin-

cipales de dos fases.

Las composiciones de la presente invencidn se

pueden emplear en elementos fotoconductivos que se pres=

tan para cualquiera de los bien conocidos procedimientos

slectrofotogrdficos que requieren capas fotoconductivas,
Uno de estas procedimientos es el xerogréfico. £n un
procedimiento de esta clase, un elemento electrofoto=-

gréfico mantenido en la oscuridad recibe una carga elec- .

. T46029
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trostdtica colocdndolo bajo una descarga de corona para
dar una carga uniforme a la superficie de la cpa foto=

conductiva, Esta carga es retenida por la capa debido 2

la propiedad aisladora substancial de la capa, sn la obs=-
curidad, es decir, la conductividad bajs de la capa en.
la oscuridad. La carga electrostdtica formada en la su-
perficie de la cape fotoconductiva entonces es disipada
selectivamente de la superficie de la capa mediantp una |
exposicidn a2 la luz de una imagen por medio de unélaéﬁi
racidn de exposicidén comdn y corriente, como, por éjbm-

plo, mediante una téenica de copiar por contacto, ©-me=~

diante la proyeccidn de una imagen por el lente, y--simi~ !

lares, para asi formar una imagen electostdtica latente

Tan

i
: : - i
en la capa fotoconductiva, La exposicidn de la superfi«

cie hecha de este mode forma un ejemplar de una carga

:
electrostdtica en vista del hecho de gue la energisa dé 1a§
luz que choca con sl fotoconductor causa que la carga. ]
electrostdtica en las dress que recibieron la luz sea
conducida fuera de la superficie en proporcidn a la in- i
tensidad de la iluminacidn en un drea particular, )
Este disefio de la carga producido por la expo~ i
sicidn entonces es revelado o transportado a otra super=
ficie y revelado en ella, es decir, las dreas cargadas o
no cargadas se hacen visibles mediante el tratamiento con
un medio comprendiendo particulas electrostdticamenie res-

ponsivas que tienen densidad 6ptica, Las particulas reve=,

ladoras electrostdticamente respensivas pueden estar en
la forma de un polvo, es decir, polvo, un pigmento en unai

£
portadora resinosa, es decir, un virador. Un modo prefa-

rido de aplicar este virador a una imagén latente elec-

346029
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trostdtica para el revelado de drems sdlidas, es usar

una escobilla magnética. Los métodos para formar y usar

un aplicador de virador a escobilla magnética se han des-!
i crito en las siguicntes patentes norteamericanas: 2.786. d 93
5 2,786,440; 2,786,441; 2,811,465; 2,874,063; 2.984.163

3,040,704; 3.,117.804; y re-expedida 25,779, Tambidén se

R e

puede emplear el revelado llquidu de la imagen electros—
i tdtica. En el revelado liguido, las particulas revnladoras
llegan 2 la sunarficis que lleva la imagen, en un pqrcador
10 ¢ liauido electricamente aislador. Los métodos de revelado °

i

de esta clase son conocidos gencralmentes y se han descri-

to en las memorias de patentes, como por ejemplo, la pa-

tente norteamericana 2.296.691 y la patente austraiiana

212,315, En los procedimientos de revelado en seco,>el

15 : método mds generalmente usado para obtener un registro
permanente se logra escogiocndo una particula reveladora
que tiene como una de sus componentes, una resina dé ba- §
jo punto de fusidn, Calentando la imagen de polvo eﬁﬁon~§

ces causa que la resins se derrite o se funda con o0 sobre!

e 4 o i A et e b0

20 | el elemento. Por lo tanta, 8l nolvo se adhiere permanenten
mente a la superficie de la capa foteconductiva. En otros!
casos, se pucde hacer el transporte de la imagen de la

i
, |
carga electrostdtica formada en la capa fotoconductiva a |
. i
un sequndo soporte como papel que entonces seria la co-
H
!

25 | pia Pipal despuds del revelado y fusidn, Las técnicas de

la clase indicada son bien conccidas y se han descrito en;
un ndmero de patentes norteamericanas y extranjeras, co=- é
mo las patentes norteamericanas 2.297.691 y 2,551,582 y

! en la revista "RCA Review", volumen 15 (1954) péginas

i

30 ¢ 469-484 (en inglés). ' ' :
!

346029 .
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Los procedimientos como los que se han descrito
més arriba, han resultado (tiles donde la capa fotocon-
| ductiva cuesta muy poco y es desechable como en los va-
rios procedimientos que usan dxido de einc fotoconducti-
5 va, o donde el medio fotoconductivo es reusable répida-
mente, como el selenio vitreo, Lasrcomposiciones prinei- }:
pales de esta invencidn ahora permiten emplear up gran
nimero de compusstos y composiciones orgénicos fot?ﬁéﬁ-

ductivos conocidos en los procedimientos xerogréficcs: en los

10 cuales se desea cargar y exponer répida y repetidamante:

Por ejemplo, zhora es posible, con el adelanto que proves

el descubrimiento de las composiciones de esta invencidn,: <
' :

emplear un lazo o banda cerrada de pelicula fotocoﬁducti~;

! va orgédnica rsusable en un procedimiento xerogrdfico per-:

§

15 | mitiendo de ese modo una reproduccidn sumamente répida

de las imdgenss originales, Ademds, las composicioﬁes“fo-g
toconductivas que contienen el material principal §Ueden ;
estar, desdes luego, en la forma de plancha o tambor, in-
cluyendo planchas o tambores revestidos, Con sl descrubri;
20 miento aqui divulgado, ahora es posible reproducir mate- g
rial de micropelicula u otro original tan répidamente co-’

mo lo permitan las condiciones del mansjo mecdnico relaw~

cionado.
; La invencidén shora se describird adn mds refi-

o5 . ridndose a los siguientes ejemplos. :

§ Ejemplo 1 . ;

Se prepararon revestimientos de la invencidn di-:
splviendo 6 gr. de resina de policarbonato, una composi-

cibén formada de la reaccion entre fosgeno y un dihidroxi-!

145025
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diarilalcano o del cambio de &ster entre el difenilcar-

bonato y 2,2-bis-4~hidroxifenilpropano(“"Lexan 105", re-

sina de policarbonato, General Electric Company); 4 gr.
de fotoconductor de 4,4 =bencilidina-bis (N,N~dietilo-m-

toluidina); y 0,2 gr. de sensibilizador de perclorato

4= (4~bis(2-cloroetilc)-aminofenilo)~-2,6-difeniltiapirilic),

en una mezcla de disolvente compuesta de B5 gr. de dicloJ

3
: . ) o i
rometano y 5 gr. de metanol agitando los sdlidos en-sl .
disolvente por dos horas a unos 219C para formar une’ 0=
lucidn. La solucidn resultante es revestida a mano, .con

un espesor del revestimiento himedo de 0,102 mm, sobre

dos cintas separadas de soporte pelicular de poli(eti=
lenterftalato) sobrerrevestidas con una capa conductecra

i

i
conteniendo la sal de sodio de una lactona carboxiédter |
i
i

de anhidrido maleico y polimero de acetato ds vinilo, co-

mo se divulgd en la patente norteamericana 3,007,901 Eli
bloque de revestir es mantenido en 218C, durante el re- i

veastimiento, Ambos revestimientos se dejaron secar y- E

i

s6lo uno de los revestimientos se pegd a una placa de vi<
drio, Despuds, esta placa ss invertida inmediatamente en§
un bafic de diclorometano con sl revestimiento en los va-g
pores de aquél y mantenida ahi{ en la luz a 212C, duran- ;
te uno dos minutos. Durante este tratamiento a vapor, f
ocurrs un cambioc gue se puede observar en el color vy §

apariencia fisica general del revestimiento. El revesti- |
miento tratada a vapor y el revestimiento que no fué tra%
tado a vapor se examinaron microscdpicamente bajo ampli~ j

}
i
ficacidn de 500 veces. El revestimiento tratado a vapor |

H
1
s s 2 . » $ v;
adquirid una apariencia granular que no tiene el revestiu
miento no tratado a vapor. Una curva sspectrofotométrica |

¥
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de transmisidn sacada del revestimiento tratado a vapor
indicd que el revestimiento absorbidn 75 por ciento de lal
irradiacidn incidente a un pico o médximo de absorcidn %
principal de 515 mp, El revestimiento que no se tratd a
vapor absorbid 89 por ciento a un mdxime de absorcidn de
555 mp. Se nota que la absorcidn mdxima del revestimiento;
tratadn a calor ha cambiado a una longitud de onda méds
corta, por 40 my, del méximo de 555 mp caracterf{sticq. |

del revestimiento gue no se ha tratado a vapor. lLes“sen-

sibilidades eléctricas positivas efectivas del revesti-
miento convertido (tratado a vapor) y del no convertido
(no tratado a vapor) se determinaron del siguiente modo,

El elemento es cargado electrostdticamente bajo uné,Af
fuente de corona hasta gue el potencial en la superficie,
medido con un electrdmetro, llegs a 600 voltios, El ele- .
mento cargado entonces se expone a una fuente de luz dé :
tungsteno de 300092K, e través de una escala de grises. ‘
transparentes de densidades neutras continuas, La exppsi-
cidn causa la reduccidn del potencial en la superficie del
elsmento bajo la escala de densidades neutras partiendo d?
su potencial inicial, Ve, a algdn potencial més bajo, V,:
cuyo valor exacto depende de la exposicién efectiva por
metro-bujia-segundos recibida por el 4rea, Los resultados:
de estas medidas entonces se trazan sobre una gréfica ds -
potencial de la superficie V ves el logaritmo de la expusi;
cidn para cada grado de la sscala de grises, La sensibi- '
lidad positiva verdadera del elemento entonces se puede ek-
presar en relacidn inversa a la exposicidn necesarié para
reducir el potencial en la superficie a cualquisr valor f

!
escogido arbitrariamente. Aqui, a menos que se especifique

346025
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de otro modo, la verdadera sensibilidad positiva es la
expresidn numérica 10*d1vidida por la exposicidn en me=
tros~bujias~segundos necesaria para reducir los 600 vol-
tios de potencial en la supcrficie a un valor mepos 100
veltios. Medido como aqui se ha deserito, se encontrd
que el revestimiento que es tratado a vapor tiene una

sensibilidad de 240 inicialmente al ser cargado positi-

vamente., Cl revestimiento que no se ha tratado a v%aér tie-
ne una sensibilidad de 63 inicialmente al ser carnadu-poé

sitivamente y una sensibilidad de 35 inicialmente al ser;

é cargado los reovestimientos descritos mids arriba, y de los
! revestimientos similares conteniendo otros colorantes que
el mencionado de perclorato 4=-(4~- bls(z-cloroatilo)nmlno-
; fenilo)-2,6-difeniltiapirilio, se dan en la Tabla 5 'de ;
é mds abajo, Todos los revestimientos convertidos o hete-
* rogéneos se pueden virar para producir imdgenes visibles

. después de haber sido cargados y expuestos a alguna ima-

gen, y los viradores tipicos apropiados se divulgaron en

b

la patente norteamericapa re-expedida No., 25.779,.

Tabla 5 §
Colorante Revestimiento no convertido Revestimiénto he%erogé

neo convertido |
Améx, i Nmdx 4 '

my  absorcidn Sensib. my absorcidn Sensib,
()

perclorato 4= (4=
bis(2=-clorcetilo)- ;
aminofenilo)-2,6~ f
difeniltiapirilio E

(comp. No, 1, 163; . . 1240;

! Tabla 1) 555 89 -351% @50 2'5 -%160

20,10.67 - 38 =
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Tabla 5(continua)

Revestimiento no convertido Revestimiento hetérogé-

neo convertido

méx, % méx., 4 i

10

15

20

25

Colorante my  absorcidn Sensib,

fluoroborato 4

20,10.67 - 39

my absorcidn Sensib.
L t

(4~dimetilamino- i

fenilo)-2,6-dife é

nilo tiapirilio ]

(Comp. No. 3, 125; 690 66 +1800;

Tabla 1) 585 85 -25 ~7;5

perclorato 4=(4~ ‘

dimetilamino-2- A

metilfenilo)~2,6- :

difenilpirilio ;

(Comp. 4,Tabla 1)538 50 $40 452 42 £15;
~muy -65
bajo para ;
medir

p-toluenosulfo~

nate 4-(4~dime-

tilaminofenilo)

2,6-difeniltia-

pirilic (Comp. 7,

Tabla 1) 570 71 118; 680 82 +4$D;
-13 -1700

perclorato 4= (4- E

dimetilaminofenilo)

~2-(4-metoxifenilo)

~6-feniltiapirilio :

(Comp.11,Tabla 1)565 67 £35; 675 65 $800;
346025
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" etoxifenilo)~6-
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! perclorato 4- i

| (4~dimetilami~ .-

- vermmenm g

Tabla 5 (Continua)

Revestimiento heterogé-

H
s

Revestimiento po convertido neo convertido
]
méxe  n P 4 {
i Colorante mg absorcidn Sensib, _mp absorcidn Sensib.
L010rante n il ;

feniltiapirilio

(Comp ’ 12,

* Tabla 1) 570 71 16335 660 63 ... +200;
! . H

-63 - =320
' {

perclorato 4- R §
(4-dimetilami=- - !
nofenile)-2,6=-

difeniltiapiti~

o are e e

lio (Comp. 2, :
Tabla 1) 580 75 140 685 75 11800;

-30 ~2500
|
E

Ejemplo 2
' El procedimiento para seste e jemplo para preparar%
los revestimientos fotoconductivos es generalmente el é
mismo que se ha descrito para el Ejemplo 1 con los si- ;
guientes cambios: El sensibilizador, perclorato 4-(4—bis§
(2-cloroetila)eminofenilo)-2,6-difeniltiapirilio, es reem-
plazado con la misma cantidad de perclorato 4-(4-dimetilahi~.
no-fenilo)-2,6-difeniltiapirilio (Compuesto No. 2, Tabla 1).

Se prepararon dos soluciones, una en 90 gr.-de disolvente!
20.10.67 | - 40 = 3 4 6 0 2_5

i
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diglorometano, la otra en una mezcla de disolventes que
consistid en 85 gr. de diclorometano y 5 gr. de metanol,
Ambas soluciones se agiltaron y revistieron como en el

Ejemplo 1. Al secarse, el revestimiento preparado con di-
clorometano como Unico disolvente, es convertido a2 mate-
rial heterogéneo de dos fases mediante la exposicidn a

los vapores del disolvente diclorometano, como en Ejem-

plo 1., El revestimiento de la solucidn de 85 gr. dicla-

rometano, 5 gr. metanol no fud tratado de ese m0d0n Ade-«
més de los cambios anteriores de velocidad y SenSlbLlldad
espectral se deposita otra muestra del primer revesti-

mienta convertido mostrado mds abajo sobre un elemento

que tiene una capa de nidquel conductora y se carga. repe-=
tidamente a un potencial de 600 v, y fotodescargado- reme-
tidamente para determinar la resistencia del reuestlmlen{
to a la fatiga eléctrica, Después de 1000 ciclos a;Un ine

tervalo de tiempo de 3 segundos entre la fotodescarga Yy

la recarga, el revestimiento aceptd un potencial de 550
v. bajo las mismas cendicionss de carga, £l revestimien~
to no convertido en el mismo sistema aceptd solamente ung
potencial de 400 a 450 voltios. Ciclos adicionales pro-
dujeron poco cambio en la habilidad del revestimiento
convertido peara aceptar un potencial alto en la superfi-
cie mientras que el rcvestimiento no convertido conti-
ndo deteriordndose. Las sensibilidades y caracteris LlCOS;
espectrales para las composiciones preparadas como S
describid mds arriba conteniendo la misma combinacidn
de ligador y sensibilizador con variaciones en el foto-

conductor orgdnico usado, se anotan en la Tabla 6,

21,10,67 - 4l - 3 !ﬁ» @ O 2 5l
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Tabla 6 » i

3

{
Revestimiento heterogé-

s

Revestimiento no convertidoc nec convertido

%
|
i

Se prepararon composiciones y elementos fqtocon~:
ductivos mediante los procedimientos del Ejemplo 1, con lés
siguientes cambios: El sensibilizador, perclorato 4—(4—bi§

]
(2-cloroetilo)aminofenilo)-2,6-difeniltiaprilio es reem=- é
plazado con la misma cantidad de una mezcla de colnrantBSE
sensibilizadores en cada caso. Las sensibilidades y caracé
teristicas espectrales para las composiciones bonteniendo§

las mezclas de sensibilizadores se dan sn la Tabla 7, §

i

21,10.67 - 42 - 346025

Améx. % Amdx, %

. Colorante m absorcidn Sensib. _(mp) sbsorcidn Sensiby -
4,4°-bencili- —lﬂgl . ' : i
denobis (N,N- ) E
digtil-metolui- oL §
deno) 580 75 $40; 685 75 41800;

o ~30 22500
1,3,5-trifenil= é
o-pirazolina 595 93 113 680 Bl - issn;

-11 o =400
trifenilamina 570 86 13; R
-5 685 79 . -izso
' izsm
; Ejemplo 3

41 e tma——
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bla 7

Ta

Revestimiento no convertido neo convertido

Revestimiento heterogé- -

i

)

L e

10% Comp. 7,
Tabla 1

Mezcla de Nméx. %4 Andx, 4 ;
Colorante (qp) absorcidn Sensib. (qy) absorcidn Sensilb,
! 87,5% por peso %
Comp.1l,Tabla 1 565 88 +35; 565 81 +§600;
~20 -iﬁUG
12,59 por peso ;
Comp, 2, Tabla 1 E
85% por peso i
Comp.1,Tabla 1 560 82 $32; 510 65 41400
-20 —3600
15% por peso 3
Comp. 12, f
Tabla 1
90% por peso ;
Comp,1,Tabla 1 560 B5 $45; 560 61 +285
~28

- 250

‘ Ejemplao 4

$

El procedimiento de este Ejemplo es generalmente.

el mismo de la preparacidn de composiciones y elementos fo-

toconductivos preparados como en el Ejemplo 1, con los si-

guientes cambios anotados mds adelante y en la Tabla 8: E1l

sensibilizador perclorato é4-(4~bis(2-clorostilo)aminofenilo)-

21,10,67

. 346020
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i
2,6-difeniltiapirilio es reemplazado por perclorato 4-(44
dimetilaminofenilo)-2,6-difeniltiapirilio en cada caso. i
Las sensibilidades y caracteristicas espectrales para g
las composiciones en polimeros diferentes se anotan en ia

Tabla 8.

Tabla 8 E
RavestimienthvHgteéogéneo
Revestimiento no convertido convertido ]

Améx. P Améx., g Ty

Colorante ng! absorcidn Sensib. (mp2 absorcidn Sensih
R R

poli/d,4 =isg L
propilideno big = ,
(alcohol bencilo)
-4,4°~isopropilideno
dibenzoatg/ 585 89 120; 680 85 - élooo
-16 . %1200.
(revestimiento : !
heterogénesc for-
mado por trata- ;
miento a vapor §
de tetrahidro- i

furano)

poli(4,4 =isopropi- ' ‘ ;
lidenodifenilo-4,4 - ;
isopropilideno dibenzo- : ' !
ato) 580 87 4503 675 89 'ggng'

-32 fsuo

-ue 346025




Ejemple §
Se prepard un elemento electrofotogréfico disol-

: h
i
!
)
|
!
|
!
i

- 3
viendo 9,5 gr, del policarbonaro de arilalcano descrito en
' ’ I

el Ejemplo 1 y 0,5 gr. de colorants sensibilizador Fluorq-

5 borato de 4-(4~dimetilaminofenilo)-2,6-difeniltiapirilio %n 70

gr. de disolvente clorometano, agitando los sélidas en el .;
disolvente por dos horas a 219C, Se prepard una segunda B
solucidn disolviendo 9,5 gr., del policarbonato y 0,5 ?f;
de fluorcborato de 4~(49dimatilaminoFenilo)-Z,G,—dlfénil-

10 tiapirilio en una mezcla de disolventes que consistia en
q

66,5 gr, de diclorometano y 3,5 gr, de metanol agitando
los sdélidos en el disolvente por dos horas a unos 218C,
Despuéds, la primera y segunda solucidn se revistieron a

A

mano separadamente a un espesor de 0,127 mm del reves~ ;

15 | timiento hdmedo sobre upa capa barrera o capa conductora g
aisladora sobrerrevestida de yodurc cuproso en una-ﬁgée %
pelicular de terftalato de polietileno. (Las capas cop=- ;
ductoras con o sin capas basrreras aisladoras sobrefreées-g
tidas de la clase aqui usada se describen en la patente ;
20 | norteamericana 3.245,.833.) El blogue de revestir se man-
tiene a 322C cuando las soluciones 1 y 2 son revestidas,
! Despuds de secos, el primer revestimiento es tratado can
vapor de disolvente como en el Ejemplo 1 y cada revesti- j
miento es examinado microscépicamente a una amplicacidn |
25 | de 500 veces, Se notd que el revestimiento de la primera i
solucidn tiene una apariencia granular due no la tiene elf
segundo revestimiento, La curva espectrofotométrica de i
? transmisidén del primer revestimiento indica que el re- '
vestimiento absorbe 93 por ciento de la irradiacién in- %

30 | cidente a un mdxime de absorcidn de 640 mu, El segundo

| 21,10,67 - 45 - -5 !" @ 0 25 |
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el

revestimiento absorbe 94 por ciento a un mdximo de 580 my

Se notd que el mdximo de absorcidn del primer revesti-

Taresns v n me——

miento cambié a una longitud de onda més larga, por 60 mpg

de los 580 my que @s caracteristica del segundo revesti- |
]

miento. Las sensibilidades de estos revestimientos se mi-
dieron usando el procedimiento descrito en el Ejemplo 1.
§in embargo, en este caso, la sensibilidad del reves-

. o
o ?

timiento es determinada sobre la base de la relacidn -in-

versa de la exposicidn nscesaria para reducir el péﬂéh- i
cial de la carga en la superficie por 100 voltiocs, como
se midid con un slectrdmetro. Se encontrd gue el primer
revestimiento tiene una sensibilidad de 630 cuandof{ﬁi—
cialmente sc cargd positivamente, y lZOé cuando inicial- i
mente se cargd negativamente, El segundo revestimieﬁto

2 s s . . . 3 2
tiene una sensibilidad baja cuando inicialmente se.cargo !

risticas espectrales de los revestimientos hechos de es-

te mismo modo, y que contienen otros colorantes que gl

H

{

!

!

: positiva o negativamente. Las sensibilidades y caracte- %
i

|

H

{

i

mencionado fluoroborato 4-(4-dimetilaminofenilo)=-2,6-di-

{ feniltiapirilio, se dan en la Tabla 9, :

Tabla 9 _%

Revestimiento heterogéno Conver?ido

Andx., % i
Colorents (my) absorecidn Sen%ib;
Compuesto 2, Tabla 1 685 82 11100 }‘, ~1100
Compuesto 1, Table 1 520 88 3285 y| 715
Compuesto 12, Tabla 1 640 92 4565 y%-dOG

Ejemplo 6

El procedimiento del Ejemplo lsaae%tg %r%—

21.10.67 - 46 -
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ralmente usando como semsibilizador 0,4 gr, de perclorato

4-(4~dimetilaminofenilo)~2,6-difeniltiaprilio en vez del

perclorato 4-[Z-bis(2~cloroetilo)»aminofenilg7-2,6—dife~ i
niltiapiriliO; lLa resina de policarbonato, el Fotoconduc-z
i
tor y el sensibilizador son disueltos en una mezcla de die

!
[

solventes de 52,5 gr. de diclorometano y 52,5 gr. de 1,2~
dicloroetano agitando los sélidos en el disolvente por doé

horas a unos 212C, La emulsidn resultente entonces s ;e-‘
vestida sobre un substrato conductor y convertida a ura

composicidn de dos fases del mismo modo mostrado en el

‘Ejemplo 1, ELl substrato consiste en una pelicula de ni=

quel evaporado revestida sobre base pslicular Estar qua |

llova una subcapa de un terpolimero de 2 por ciente bbr
peso de dcido itacdnico, 13 por ciento por peso de acrlla-
to de metilo y 85 por ciento por peso de cloruro de v1n1-5
11den0. La den31dad neta de la pelicula de niguel evaporaa
do es como 0,10 y la resistencia del substrato es cemo
ilDZ ohmios/cuadrados, Este revestimiento Fotoconductlvo
;tlene un mdximo de absorcidn a 675 my! y absorbe 94 por
;clento de la irradiacidn incidente. La regeneracidn del
zrevestimiento durante 1000 ciclos positivo-nagativos de
irt:r:ﬂs segundos es excelente y las sensibilidades positiva
'y nepativa medidas como en el Ejemplo 1 san 3200 y 3500
rcsppctluamenta. Las densidades y resistencias de otros
;sunstratos de metal conductor asi como las sensibilidades
?y absorcidn de otros revestimientos organicos fotocenduc-
%tivos que son revestidos directamente en estos substratos
;de metal, se dan en la Tabla 10, Las capas fotoconductoras‘
imuestran propisdades excelentes de regeneracion y se pue-

‘den cargar, exponer y virar repetidas veces,

110,67 - 47 - 3 1%6 0 25
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Tabhla 10

Substrato Conductor Capa fotoconductora orgénica
Den- Resis- o
sided tencia Wnéx, absor- ) %

Metal (neta) ~~/cuad, Comnosicidn  (mp) cidn Sensib. (100 V.pie

niquel 0,10 10° "Lexan-105"/4, 620 95 14000

4 <bencilidina
8is(N,N-dietil-
m-toluidina
(60/40 & 4%
fluoroborato
4(4~dimetilamino
fenilo)-2,6-di-
fenilo tiapirilio

Nicrome 0,05 10 "Lexan-105"/4, 4= e
bencilidina Bis 685 90 42500
(M,Nedietilem~
toluidina)-~(60/
40)42% perclorato
4(4-dimetilamino-
fenilo)2,6-dife- R
niltianirilio o

%] 1
8 = BN
<)
~e

Titanio 0,05 106 "Lexan-105"/ 685 90 42500
4,4 =henilidina
Bis(N,N-dietil~
m-50luidina) (60/
40)+2% perclorato

4(4~dimetilamino~
fenilo)?2,5-difenil-
tiapirilio
Acero 0,05 105 "Lexan-105"/ 685 90, +2500;
inmancha- 4,4 ~bencilidina
ble tipo Bis(N,N-dietil-
316 m-toluidina) (60/

40)4+2¢ perclorato
4 (4-dimetilamino-
fenilo)-2,6~dife=
niltiapirilio

% De la curva caracteristica,

21,10,67 - 48 = 3 la, @ Q 2,5

H
~4000
i
{

3

2500



10

15

20

25

! sicidn principal. E1 mdximo de absorcidn es 570 mp, ccn

i " ¢ P i
po corto, Despuds de secar, se compararon los revestimien-

Ejemplo 7

Se repitid el arocedimiento del Ejemplo 1 usandoj
el colorente de perclorato 2,6~bis(4-etilfenilo)-4—(4-di-l
metilaminofenilo)tiapirilio (compuesto No. 10, Tabla 1), ?es_
pues de revestir manualmente la solucidn resultante, se ‘
aplicd una sobrecapa de tolueno en vez del tratamiento a

vapor de disolvente, Despuéds de secar se formd la compo~-

87 por ciento de absorcidn para el revestimiento no con-

vertido y 635 mp y 93 por ciento, respectivamente,°péfa el

revestimiento convertido, Las sensibilidades de los re=-
vestimientos se determinaron para ambas cargas positiva y%
negativa, Las sensibilidades del revestimiento no danyer-é
tido son 4100 y ~56 mientras que el revestimiento cénver-;

‘
4

tido tiene sensibilidades de +450 y ~500,

Ejemplo 8
Se repitid el procedimiento del Ejemple 1 usan-

do perclorzto de 4-(4=dimetilaminofenilo)-2,6-difeniltia-

pirilio como colorante y 90 gr. de diclorometano como di-'
solvents, Entonces se formaron dos revestimisntos como en:
el Ejemplo 1 sin el tratamiento a vapor posteriormente. E;
primer revestimiento se convirtid por recubrimiento inme~i
diato despuds del revestimiento para restringir as{ la i

evaporacidn del disclvente. El segundo revestimiento se

i convirtié sumergiendolo en un baffo de benceno por un tiem-

i

; tos convertidos y no convertidos, El revestimiento no con-

vertido tisnmen sensibilidades de 440 y -30, mientras que

el primer revestimiento convertido tienen una sensibili- |

346025

21,10,67 - 49 -
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{ pueden emplear en elementos electrofotegrdficos que-tie- ;

dad de +2000 y -2000, mientras que el segundo revestimien

to convertida tiene sensibilidades de +1600 y -1800,

Ejemplo 9

Se repitis el procedimisnto del Ejemplo 1 usandol
una mezcla de disolventes conteniendo un disolvente de
alta sbullicidn. La mezcla de disolventss consiste en 81

gr. de diclorometano y 9 gr., de tolueno. La mezcla recul-

tante se revistid como en el Ejemplo 1 y se dejd secéﬁ. E1
ravestimiento convertido final tiene sensibilidades‘pusi-g

tiva y negativa de 1800 y 2100 respectivamente. §

H

De los sjemplos y descripcidn anteriores ss evis!

dente que las composiciones de la presente invencidn se

H
3

nen muchas variaciones estructurales, Por ejemplo, la com-
posicidén fotoconductiva puede ser revestida como una-capa
sencilla o coma capas mdltiples sobre un soporte conducw-

tor transperente u opaco conveniente.

Le invencidn se ha descrito en detalle con refe-!

rencia especialmente a formas preferidas de ella, pero se,

1

hace constar que 8s posible hacerle vafiéciones y modifi-!
i

H a + . . }
! caciones dentro del espiritu y alcance de la invencidn co=

i
mo se ha descrito mds arriba y como se define en las reiwi
) i

vindicaciones acompafiantes, %
La presente solicitud, que corresponde a la pre-i
sentada en Estados Unidos de América el 14 de Octubre de
1966, bajo el niimero 586.820, se acage a los beneficios
del articulo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad In=-

dustrial:

166025

21.10,67 - 50 -
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N O T A

Los puntos de invencidn propia y nueva, gue ss
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Paw-
tente de Invencidn en Espafa, por VEINTE afies, son los
siguientes:

l.~ Un método de hacer una capa fotoconductora
que contiene un colorante fotoconductor y un polimero hi-
drdfobo, caracterizado porque se disuslven el colorante
y el polimero en un disolvente o una mezcla de disolventss
se depogita una capa de la disolucidn sobre un soporte y
se forma una capa seca que tiene un estado heterogéneo de
dos fases,

2.~ Un método segln la reivindicacidn 1, en sl
cual la disolucidn se deposita sobre el soporte, se seca
y se expone a continuacidn al vapor de disolvents.

3.~ Un método segin la reivindicacidn 1, en el
cual la disolucidn se deposita sobre el soporte, se seca
y se sumerge a continuacidn brevemente en el disolvente,

4o- Un método segdn la reivindicacidn 1, en el

.cual la disolueidn se deposita sobre el soporte, y se

seca bajo condiciones que inhiben la pérdida de disolvenw

te de la capa.
5,~ Un método segln la reivindicacidn 1, en sl

cual la disolucidn contiene una mezcla de disolventes, tp.

. 7 ’

niendo uno de ellos un punto de ebullicidn mas alto que

el otro, y se deposita sobre un soporte y se saca,

6+~ Un método de hacer una capa fotoconductora,

- 51 - 31‘6025
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23,10 ,68

Tal y como se ha descrito en la Memoria que an-
tecede, y con los fines que se han especificado.
Esta Memoria consta de cincuenta y dos ho jas

escritas a mdquina por una sola cara,

Madeid, 9 oy el
Po Ao

346029
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